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-------------------------------------------------------------------------------- Unt er nehnen

Bl aubeuren (euro adhoc) - 23. August 2010 - Durch einen weiter verbesserten Prozess im
Kristallisationsofen zur Produktion von nultikristallinen Ingots hat die centrotherm Si Tec
GnbH, eine hundertprozentige Tochter der centrotherm photovoltaics AG einen neuen
Spitzenwert bei Zelleffizienz erreicht. Unter regul &ren Produkti onsbedi ngungen wurden auf
einer Pilotlinie fur Solarzellen mittlere Effizienzwerte von 16,6 Prozent nit Spitzenwerten
von bis zu 17,0 Prozent erzielt - bei sonst marktiblichen Mttelwerten von 16,2 bis 16,4
Prozent auf nultikristallinem Material. AuRBerdem konnte centrotherm Si Tec mt dem neuen
Kristallisationsprozess zusétzlich die Herstell kosten um acht Prozent verglichen mit der
friheren Prozessfol ge senken. Auf Modul ebene wurden Werte von rund 236 Wattpeak (W) erreicht
- bei sonst marktiblichen 210 bis 220 W pro Mdul .

"Damit geht unsere Strategie auf und unsere Arbeit tragt Frichte im Hi nblick auf

Effi zi enzstei gerungen und optimerter Prozesse bei gleichzeitiger Reduktion der

Herstel | kosten entl ang der gesanten sol aren Wertschopfungskette", sagt Dr. Al brecht Mozer,
CEO von centrotherm Si Tec. "Wr sind der einzige vollintegrierte Equi prentanbi eter, der die
konpl ette photovol tai sche Wertschopfungskette von der Pol ysiliziunproduktion bis hin zur

Sol arzel | en- und Mdul fertigung abdeckt und die Prozessschritte bestniglich aufei nander
anpasst und sehr gezielt verbessert."

ImKristallisationsofen werden in ei nem Quarzti egel zunachst Polysiliziunsticke bei nehr als
1450 Grad Cel sius geschnol zen. Danach wird die Siliziunmschrmelze mttels gerichteter

Erstarrung zu nultikristallinen Ingots ungewandelt. Aus diesen kristallisierten

Siliziunbl 6cken werden anschliellend Saul en und Wafer gesagt, wel che zur Herstellung von

Sol arzel l en und -nodul en verarbeitet werden. Der Kristallisationsofen fasst regul & bis zu

500 Kil ogramm Polysiliziumund hat eine optinmerte Hot Zone fir einen Quarztiegel von 880 mMn
x 880 mMm x 420 nm die fur einen effizienten Silizium Schnel zvorgang und eine optimerte
Prozessfihrung bei der Kristallisation sorgt. Auch bei der Kapazitat des Kristallisationsofens
wurden weitere Fortschritte gemacht: So ist der Hochl ei stungsof en ohne grundl egende
Anderungen fir bis zu 650 Kil ogranm Pol ysilizium ei nset zbar.

Uber centrotherm photovol tai cs AG Die centrotherm photovoltaics AGnit Sitz in Blaubeuren ist
einer der weltweit fidhrenden Technol ogi e- und Equi pnent anbi et er der Phot ovol tai kbranche. Das
Unt ernehnmen stattet namhafte Sol arunt ernehnen und Branchen- Neuei nstei ger mt

schl Ussel fertigen ("Turnkey") Produktionslinien und Einzel anl agen fir die Herstellung von
Silizium kristallinen Solarzellen und -nodul en sowi e Dinnschi cht rodul en aus. Damit verf lgt
der Konzern uber eine breite und fundierte Technol ogi ebasi s sowi e Schl Gssel equi prent auf
nahezu all en Stufen der photovoltai schen Wertschopfungskette. Seinen Kunden garantiert
centrot herm photovol taics wi chtige Leistungsparaneter w e Produktionskapazitat, Wrkungsgrad
und Fertigstellungsternmin. Der Konzern beschaftigt nehr als 1.300 Mtarbeiter und ist
weltweit in Europa, Asien und den USA aktiv. |Im Geschéftsjahr 2009 erzielte centrotherm

phot ovol tai cs bei einem Ursatz von 509,1 Mo. Euro ein EBIT von 37,2 Mo. Euro und ist im
TecDAX an der Frankfurter \Wertpapierbdrse gelistet.
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